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'EXTRACTO DE LA DESCRIPCION

Se degeribe un sistema de control a distancia

que incluye, un transmisor situado a distancias para producir

wa sefinl de control remoto que tiene unas componentes de

- frecuenciag diferentes dispuestas en wn orden predetermina-

do, y wm receptor que produce una pluralidad de sefiales de
control en respuesta al orden de las componentes de frecuen-
cia de la sefial de control remoto,

ANTECEDENTES DEL INVENTO

Ambito del Invento.=

El presente invento se refiere de manera gene
ral a un sistema de control remoto, y mds particularmente a
un sigtema de control remoto que evite una falsa maniobra
del circuito controlado, producida por un ruido.

Degeripeidn de la Téenica Anterior.-

En una sefial de control remoto de la téenica

anterior, se utiliza uns pluralidad de sefiales ultrasénicas

que tienen cada wna una frecuencia diferente, para controlar

una pluralidad de circultos, tal como wn circulto de control

de energia y un circuito de seleccién de canales de un re-
ceptor de televisién., En tal caso, ma frecuencia'correqug
de a uh circuito de control y por tanto el circuito de con-
trol puede ser accionado equivocadamente por wn ruido acusti
co tal coﬁo el timbre de un teléfono o wn ruldo de puerts,

ya que estos sonidos contienen no solamente uma seﬁal audible
sino también una componente de sefial ultrasénica.

RESUMEN DEL INVENTO

Una gefial de control remoto estd compuesta de
una sefial ultrasénica que incluye dos componentes de fre-

cuencia diferentes dispuestas en uwn orden predeterminado,
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cambidndose el orden de las dos frecuenciasg de acuerdo con
wm tipo de operacién de control a distancia. Un receptor
de sefiales de control remoto estd dotado de dos dispositivos

de seleccidn de frecusncia, dos dispositivos de memoria y

. un dispositivo de reposicién de memoria y el receptor produ-

ce una pluralidad de sefiales de control en réspuesta al or-

~den de las dos componentes de frecuencig de la sefial ultra-

sénica de control remoto.

Un objeto del invento consiste en proporcio-
nar wn sistema de control remoto que evita une falsa manio-'
bra del circuito de control producida por un ruido acidstico.

Ofro objeto del invento consiste en proporcio
nar wn sistema de control remoto mejofado que produce wna
séﬁal ae control solamente cuando la sefial recibida subsiste
dentro de un periodo de tiempo predeterminado,

+ Ademds, otro objeto del invento consiste en

. proporcionar un sistema de control remoto me jorado que pro-

’

duce una sefial de éontrol golamente cuando una sefial recibi-
da incluye dos componentes de frecusncia diferentes dispues-
tas en un orden predeterminado.

Otro objeto del invento consiéfe en proporeio
nar un gistema de control remoto mejorado que evita wma fal-
sa maniobra del circulto de control producida por la inte-
rrupcién momenténea de la sefial ultrasénica de control remo-

to.
BREVE DESCRIPCICN DE LOS DIBUJOS

Ia figure 1representa un disgrama en bloques
de mma emisora de control remoto utilizada en el invento;
las figuras 2A a 2F, inclusive, representan

formas de onda producldas en varias partes del transmisor de
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control remoto que se representa en la figura 1;
la figura 3 representa un diagrame esquemdtico
de un receptor de control remoto utilizado en el invento;

Las figﬁras 4A 8 43 y las figuras S5A a 5J re-

- presentan formas de onda producidas en varias partes del re-

ceptof de control remoto que se representa en la figura 3;
La figura 6 representa un diagrama de circui-

to esquemétiqo de otro modo de realizacidn del receptor de

_control remoto segin el iuvento; y

Ias figuras TA & TJ representan formas de on-
da producidas en varias partes del receptor de control remo-
to que se reﬁresenta en la figura 6,

DESCRIPCION DEL MODO DE REALIZACION PREFERIDO

‘La figura 1 representa un ejemplo de un transg
misor de control remoto utilizado en el invento. En elrejeg
plo de la figura 1, los contactores de control 1 y 2 estédn
cohstituidos por ejemplo por pulsadores que se empujan cada
uno de acuerdo con el tipo de circuito que ha de ser contro-
lado. A titulo de ejemplo, cuando wn contactor de control 1
es activado, se controla‘el interruptor de alimentacién del
receptor de teievisién, mientras que -cvando sé cierra el
contactor de control 2, se controla el selector de canales
delrreceptor de televisién.

Ia salida del contactor de control 1 se apli-
ca a un multivibrador monoestable 3 cuya salida se aplica a
un oscilador 9 que funciona a una frecuencia £4 por medio de

un circuito OR 7, e igwalmente a un mwltivibrador 4, Io sa-

lida del multivibrador moncegtable 4 se aplica a través de

wn circuito OR 8 a un oscilador 10 que funciona é una fre~

cuencia f,. Ie salida se suministra a través del contactor

-
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de control 2 a un multivibrador monoestable 5, ILa galida
del multivibrador moncestable 5 se aplica a través del cir-
cui%o OR al osecilador 10 e igualmente a un multivibrador
monoegtable 6 cuya salida se aplica a través del circuito OR
T al oscilador 9., Ia salida de los osciladores 9 y 10 son
amplificadas por un amplificador 11 y a continuacibn se-apli
camw a wn altavoz 12 que a gu vez produce wna sefial de onda

ultrasénica.
S1 se clerra el contactor de control 1, un

‘impulso de disparo P1 que se representa en la figura 24 se

obtiene & la salida del contactor de control 1. El multivi-
brador monoestable 3 es disparado por el impulso P1 y produ-
ce wn impulso poéitivo P2 que se representa en la figura 2B.
Por tanto, el oscllador 9 es accionado por el impulso P2 y
produce wa seﬁgl P3 que se representa en la figura 2C y
cuya frecusncia es la frecuencia f, indicada mds arriba. E1
multivibrador monoestable 4 estd constituido de manera que
sea digparado por el impulso Py en su flanco posterior, y
por tanto el multivibrador monoegtable 4 produce el impulso
P4 gue ge representa en la figura 2D. De este modo el osci-
lador 10 eg activado y produce wna seiial 95 a la frecuencia
f2 que se representa en la figura 2D. Las sefiales P3 y P5
son amplificadas por el amplificador comin 11, de modo que
una sefial de onda ultrasdnica P, que tiene la frecusncia f,
¥ le sefial de onda ultrasdnica F, que tiene la frecuencia
f2 ge obtienen secuenclalmente a partir del altavoz 12 que se
representa en la figura 2F,

Por otra parte, sl se cierra el interruptor
de control 2, los multivibradores monoestables 5 y 6 funelo

nan de la misma manera ge cwando se cierra el contactor de
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control 1 y por tanto, la sefial ultrasénic‘:avF2

la frecuencia f2 y la .sefial ultrasénica F1 que tiene la fre-

y que tiene

cuencia f1 ge obtlenen secuencialmente a partir del altavoz
12.

Como se ve en 1o que antecede, cuando se cle~
rra el contactor de control 1 o el contactor de control 2, se
obtiene en el altavoz 12 wna sefial de onda ultrasénica que
incluye dos componentes de frecuencia diferentes dispuestas
en un orden predeterminado,

Se deseribird ahora con referencia a la fi-
gura 3 un receptor de control remoto de acuerdo con el inven
to,

En la figura 3, el nlmero de referencia 13 de

sigpa wn micréfono que puede recibir la sefial ultrasénica

“emitida por el altavoz 12 (que no se representa en 1la figu-~

ra 3). Ia sefial eléctrica correspondiente procedente del mi
créfono 13 es amplificads por wn amblificadorA14. Ia salida
del amplificador 14 se gplica a un filtro pasabanda 15a que
puede dejar pasar la componente de frecuencia f1 yeawmfil
tro pasabande 15b QUe puede dejar pasar la componente de fre
‘cuencia £ . Lag sefialesg de salida ?rocédentés de los fil-
tros basa%anda 152 y 15b se aplican a los electrodos de base
de los transistores 18a & 18b que constituyen unos circuitos
detectores 16a y 16b conjuntamente con los condensadores 19
¥y 19b conectados entre masa y sus electrodos colectores, e
igualmente al electrodo de base de wm transistor 20 que for-
me w circuito supresor de ruidos 17 conjuntamente con otros
elementos tales como condensadores, resistencias, transisto-
res etc., qué se describirén mds adelante.

E1l electrodo emisor del transistor 20 egtd
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conectado a masa. Un condensador 21 estd conectado entre el

electrodo de colector del transistor 20 y masa. EL electro-
do éolector del transistor 20 estd conectado al electrodo de
base de un transistor 22 que estd unido a masa por su elec—
trodo emisor., El electrodo colector del transistor 22 estd

conectado a masa a través de wn condensador 23C que tiene

 una capacidad relativamente importante y estd conectado a wn

terminal de fuente de alimentacién 26 a través de una resig

tencia 23R. E1 electrodo colector del transistor 22 estd

"conectado ademds al electrodo de bage de un transistor 24

que estd conectado a masa por su electrodo emisor, Un con-
densador 25 estd conectado entre el electrodo colector del
transistor 24 y masa. Una cualquiera de las sefiales dotadas
de frecuencias f1 Yy f2 puede ger detectads por el transis-
tor 20 y el condensador 21, El transistor 24 puede ser ac-
cionado por una sefial que puede subsistir durante wn tiempo
més largo que wn periodo de tiempo predeterminado por la re-
gslstencia 23R y el condensador 23C.

Los electrodog de emlsor de los transistores
182 y 18b que forman los circuitos de deteccién 16a y 16b eg
tén ambos conectados al electrodo colector del transistor 24
que forma el circuito supresor de ruido 17 con otros tran-
sistores, etc. Ia sefial de salida procedente del circuito
detector 16a se aplica a través de un diodo & wn terminal de
activacién S1 de wn circuito de memoria, por ejemplo el cir-
culto flip-flop 272, mientras que la sefial de salida proce-
dente del circuito detector 16b se aplica a través de wn
diodo terminal de activacidn S, de un circulto flip-flop 27b.
Los terminales de reposicidn R1 ¥ R2 de los circuitos flip-

flops 27a y 27b reciven impulsos negativos diferenciados que

-
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se obtienen diferenciando la salida del circuito de elimi-
naeidén de ruido 17 deserito mds arriba por medio de un cir
cuito diferenclador 28,
E1l circuito flip-flop 27a memoriza el hecho

de que la sefial de onda ultrasénica Py que tlene la frecuen
ela £, es recibida y este circuito estd conectado por su ter
minal de salida P, a wo de los terminales de entradae de w
cirecuito AND 29, mientras que el circuito flip-flop 27b me-

morize el hecho de que la sefial de onda ultrasonica F, que

" tiene la frecuencia f, ha sido reciblda, y esté conectado

por su terminal de salida P2 al otro terminal de entrada
de un circuito AND 29, Ia sefial de salida procedente del
circulto AND 29 se aplica z los electrodos de base de 1los
transistores tipo NPN 30a y 30b, respectivamente. El elec~
trodo emisor del transistor 30z estd conectado al terminal
de salida del circulto de deteccién 16b o al electrodo co-
lector del transistor 18b. El transistor 30a es activado
vy el terminal de salida 31a de la sefial de control que pro-
cede del electrodo colector del transistor 30z toma el po-
tencial"O" (potencial de masa) solamente cuando la salida
del circuito AND 29 es "1" y la salida del circuito detector
16b es "O", E1 electrodo emisor del transistar 30b estd
conectado al terminal de salida del circuito detector 16a
o al eledtrodo colector del transistor 18a. Un terminal de
salida de sefial de control 31b estd conectado al electrodo
colector del transistoxr 30b.

Se describird ahora el funcionamiento del re-
ceptor que se representa en la figura 3.

En primer lugar se describird, con referencia

a la figura 4A, el caso en el cual la sefial wltrasdnica F

v

1
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a la frecuencia £, y a continuvacidn la sefial ultrasénica

1
F, ala frecusncia f, son transmitidas en este mismo orden

por el transmisor. En tal caso, el transistor 24 del cir-
cuito eliminador de ruldo se activa despuds de que wm pe-
riodo de tiempo de eliminacién de ruido T, (véase figura

4B) que estd determinado por la resigtencia 23R y el con-

densador 23C, ha transcurrido a partir del momento en que

se han recibido las sefiales ultrasénicas representadas en

la figura 4A, de modo que el transistor 24 produce en su

" electrodo colector uma sefial de nivel "O" segin se ve en

la figura 4{B. Esta sefial es diferenciada por el circuito
diferenciador 23 de modo que tome la forma de wn impulso de
reposicidn que se representa en la figura 4C el cual se apli
ca a los circuitos flip-flops 27a y 27b en sus teminales

de reposicidn R, ¥ R,, respectivamente. Ia frecuencia de

la sefial ultrasénice Fy que se recibe en primer lugar en

f4, de modo que el filtro pasabanda 15a deja pasar solamen=-
te la sefial de salida que se aplica al electrodo de base del
transistor 18a del circulto detector 16a. En este momento,
ya que el transistor 24 es activado, tal y como se ha indi-
cado mds arriba, el circuito detector 16a pueae ger accl o~
nado, Por tanto, el circuito detector 16a produce wna sefial
de nivel "O" que se representa en la figura 4D. ZEn este
momento, el elrcuito detector 16b no recibe ninguna sefial,

¥ su seifial de salida permanece en el nivel "1in,

Los circuitos flip~flops 27a y 27b vuelven a
cero bajo el efecto del impulso de reposicién que se repre
senta en la figura 4C, pero el circuito flip-flop 27a ha
recibido continuamente, en su terminal de activacién 8¢

la sefial de salida de nivel "O" que se representa en la fi



10

15

20

25

30

- 10 =

. s

J! it

“3;““”""% e>‘
4 1 9 5 g i‘“»-wém.:?_
gura 4D procedente del circuito de deteccibn 16a. Como re~
sultado de lo que antecede, el circuito flip~-flop 27a se
activa después de que el impulso de reposicién ha desapare-
cido, y por tanto produce en su terminal de salida P, wna
gefial de.salida de nivel ®1" que se representa en la figura
4P, Mientras tanto, el circuito flip-flops 27b se mantiene
en estado de reposicién ya que la sefial de salida proceden-
te del circulto detector 16b se mantiene en el nivel w1w,

Por tanto, en el terminal de salida P, del cireuito flip-

"flop 2Tb se obtiene una sefial de salida de nivel "O", que

se repregsenta en la figura 4G. Por tanto, la salida del
circuito AND 29 toma el nivel "O" y las seflales que aparecen
en los terminales de salida 31a y 31b permenecen en el ni-
vel "¢, f

Cuando se recibe la senal ultrasonica F2 que
tiene le. frecuencis f s el filtro pasabanda 15b deja pasar
solamente una sefial de salida que se aplica al electrodo

de base del transistor 18b del circuito detector 16b. En

‘egte momento, ya que el transistor 24 permanece activado, el

circulto de deteccién 16b puede funcionar. Por tanto, el

circuito detector 16b produce wa sefial de nivel WO que

se representa en la figura 4E, y el circuito flip-flop 27b
gse activa produciendo en su terminal de salida P2 uwna sefial
de salida de nivel "1%, que se representa en la figura 4G.
En este momento, la sefial de salida que sparece en el ter-
minal de salida P1 del circuito flip-flop 2Ta, tiene igual-

mente el nivel "1", de modo que el nivel de la gsefial de sali

-da procedente del circuito AND 29 pasa a ser "1". Por tan-

to, se aplica una polarizacidn positiva a los electrodos de

base de los transistores 30a y 30b, respectivamente. Sin
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embargo, en este momento, el transistor 18bes conductor pero
el transistor 18a esté bloqueado, de modo que solamente se
actlva el transistor 30a ¥y por tanto el nivel de 1z gefial de
salida aplicada al terminal de salida 31a pasa a ser wm "o
segin se ve en la figura 4I, Sin embargo, el nivel de la

sefial de salida aplicada al terminal de salida 31b permane-

ce "1" como se ve en la figura 4J.

Cuando se detiene la emisidn de la sefial ultra

sénica F2 que tiene la frecwencia fz, el transistor 18b

"se bloguea haciendo que el transistor 30a se bloguee tam-

bién y que el nivel de la sefinl de salida aplicada al ter—
ninal de salida 31a pase a ser un "1" como se ve en la fi-
gura 41,

| Se dard ahora wna deseripeidn del caso en el
cual la sefial ultrasénica P, que tiene la frecuencia f, y
a continuaclén la sefial ultrasénica P, que tlene la frecuen
cla f1 que son las que se representan en la figura 54, sean
transmitides en este mismo orden por el transmisor. En tal
caso, el transistor 24 del dreulto supresor de ruidoes 17
se activa después de que el periodo de tiempo de supresién
de ruido T, ha transcurrido a partir. del momeﬁto en que se
ha recibido la sefial ultrasénica, como cuando se recibe la
sefial ultrasénica que se representa en la figura 44, de mo~
do que se produce una sefinl de nivel "O" que se representa
en la figura 5B en el electrodo colector del transistor 24.
La sefial asi obtenida es diferenciada por el circuito dife-
renciador 28 y toma la forma de wn impulso de reposicidn
que se represents en la figura 5C, el cual se aplica a los
ferminales de reposicidn R1 ¥y R, de los circuitos flip-flop

2
27a y 27b. Ya que la frecuencia de la sefial ultrasdnicae
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reclbida en primer luger es £, el filtro pasabanda 15b

deja pasar solamente wna sefial de salida que se aplica al

' elebtrodo de base de; transistor 18b del circuito detector

16b, En este momento, ya que el transistor 24 esitd en es-
tado de conducceidn, segln se ha indicado mds arriba, el cir
culto detector pﬁede funcionar, Por tanto, el circuito de
deteccidn 16b produce la sefinl de nivel "O" que se represen
ta en la figura 4E. En este momento, el circuito detector

16a no recibe ninguna sefial de modo que su sefial de salida

"se mantiene en el nivel "1" como se representa en la figura

5D. Los circuitos flip~flops 27a y 27b vuelve a "O" bajo
el efecto del impulso de reposicidén que se representa en la
figura 5C, pero ya que el circuito flip-flop 2Tt recibe con

tinvamente, en su terminal de reposicidén S,, la sefial de

?
salida de nivel "O" procedente del circuiti detector 16b,
segin se representa en la figura 5E, se activa después de
que el impulso de reposicién ha desaparecido produciendo en
su terminal de salida P2 una sefial de salida de nivel ™1
como ge representa en la figura 5G. Mientras tanto, ya que
el circuito flip~flop 27a estd mentenido en posicidn de deg
canso, por la galida procedente del circuito de deteccidn
16a que tiene el nivel "1", se aplica wna sefial de salida
"O¥, que se representa en la figura 5F, al terminal de sa-
lida P, del circuito f1ip-flop 27a. Por consiguiente, el
nivel de la sefial de salida procedente del circuito AND 29
pasa a ser "O" y las sefiales de salida en los terminales de
salida 31a y 31b permanecen siendo "1", A continuaciénm,
cuando la sefial ultrasénica F1'que tlene la frecuencia fy

es recivida, solamente el filtro pasabanda 15a deja pasar

~una sgefial de salida la cual se éplica al electrodo de base
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del transistor 18a. PEn este momento, ya que el transistor
24 estéd todavia activado, el circuito detector 16a puede fun
ciénar. Por congiguiente, el circuito detector 16a produce
wma sefial dé gsalida de nivel "O" segﬁn_se representa en la

figura 5D. Por tanto, el eircuito flip~-flop 27a se activa

.y produce en su terminal de salida P, una sefial de salida

-de nivel "1" que se representa en la figura 5F. En este

nomento, el nivel de la sefial de salida que aparece en el

terminal de salida P1 es "1", de modo que el nivel de la sa

" 1ida procedente del circuito AND 29 pasa a ser "{". Como

regultado de ello, se aplica una polarizacidn positiva a
log electrodos de base de log transistores 30a y 30b, res-
pectivamente. En este momento, el transistor 18a es conduc
tor, pero el transistor 18b estd bloqueado, de modo qus so-
lemente el transistor 30b es activado., Por este motivo, se
gun se representa en la figura 5J, la seflal de salida que
aparece en el terminal de salida 31b es "O", pero la sefinl
de salida que aparece en el terminal de salida 30a permane-
ce siendo "1", segln se representa en la figura 5I.

Cuando se detlene 1z emisidn de la gefial ultra
sénica F1 a la frecuencia f1, el transigtor 183 ge desener—
glza y por tento el transistor 30b se bloquea igualmente.
Por consiguiente, el nivel de la gefial de salida que apare-
ce en el terminal de salida 31b pasa a ser "{1" segin se re-
presenta en la figura 5J.

Como puede verse en la deseripeidn que ante-
cede, con el invento, si se trensmiten dos sefiales ultrasd-
nicas F1 y F2 con frecuenciasg f1 ¥y f2, en este orden, el
nivel de la seflal de salida del terminal de salida 31a pasa

a ser "O" dentro del periodo de tiempo predeterminado, mien
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das en este orden, el nivel de la sefial de salida que apare
ce.en el terminal de salida 31b pasa a ser "O" dentro del
periodo de tiempo predeterminado, Por otra parte, si no se
recibe ninguna sefial ultrasénica, los terminales de salida
31a y 31b pasan a ser ambos "1", En el modo de realiza- -
013n de la figura 3,'se ve que la sefial de control se obtie-
ne cuando la sefinl de salida que aparece en el terminal de
salida 312 o 31b pasa a tomar el nivel "Ov,

En general, ya que el ruldo se produce durante
un periodo de tiempo relativamente corto, en el modo de rea
lizacién de la figura 3, el circuito supresor de ruido 17
sirve para accionar el sistema con una sefial que continua
durante un tiempo superior a un periodo de tiempo predeter-
minado, y por consiguiente para evitar cualguier falsa ma-
niobra gque podria ser producida por el ruido.

Ademéds, con el invento, el sistema funciona
golamente cuando se reciben sefiales de onda ultrasénicas con
frecuencigs diferentes, en un orden predeterminado, de modo
que prdcticamente no hay posibilidad de que se produzca wma
falsa meniobra, Esto se debe a que no existen ruidos natu-
rales que tienen dicha caracteristica.

la figura 6 representa otro modo de realiza-
cidn del receptor con control remoto segim el invento. En
el modo de realizacién de la figura 6, wna sefial de control
remoto que se obtiene a partir del micrdéfono 13 transforman
do una sefial ultrasénica en una sefial eléctrica corregpon-
diente, se aplica, a través del amplificador 14 y de wn
trangistor 32 montado en seguidor de emisor, a wn filtro

pasabanda 33a que deja pasar una componente de .sefial que tie
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ne la frecuencia f1, e igualmente 2 wn filtro pasabanda 33&
que deja pasar'una componente de gefial que tiene la frecuen
cie f2. Un circuito detector 34a que consiste en un diodo
39, wna resistencia 40 y un condensador 41 recibe la salida
del filtro pasabanda 332 y produce wna sefial de salida détqg

tada positiva que se aplica a continuacién a w circuito su

presor de ruido 45a que incluye los transistores 42, 43, wa

resigtencia 44R y wn condensador 44C de capacidad relativa-

mente importente. Ia supresidn del ruido por el circuito

" supresor de ruldo 45a se hace como sigue., Cuando se aplica

1z salida del circuito detector 34a 2l electrodo de bage
del transistor 43, el transistor 43 que es normalmente con-
ductor se bloquea y el potencial que aparece en el punto
de conexidn entre el electrodo colector del transistor 43
y el condensador 44C aumenta pawlatinamente, En tal caso,
sl la sefizl recibida es wna geflal intermitente por ejemplo
ruldo, se elige la constante de tiempo de tal manera que el
potencial en el punto de conexidn entre el electrodo colec-
tor de transistor 43 y el céndenéador 44C no aumente hasta
un nivel que permita wma conducecidn suficiente del trangis-
tor siguiente 47a., Por tanto, se elimina la bomponente de
ruido., ELl punto de unidn entre el electrodo colector del
transistor 43 y el condensador 44C del circuito supresor de
ruido 45a estd conectado a través de un diodo 46 gque tiene
la polaridad indiceda en la figura, al electrodo de base de
un transistor 47a que forma un circuito flip-flop 35b, con
Juntamente con un transistor 47b.

la sefial ultrasénica que tiene la frecuencia
f,, atraviesa también el filtro pasabenda 33b y es detecta-

da por un circuito detector 34b, Ia sefial de salida pro-
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cedente del circuito detector 34b se aplica a un circuito el
minador de ruido 45b ecuya salida se memoriza en wn circuito
ﬂii-flop 35b. El filtro pasabenda 33b, los clrcuitos de-
tectores 34b, el circuito eliminador de ruido 45b y el cir-
cuito flip-flop 35b estdn construidos sustancialmente de Za'_
misma menera que los circuitos 33a, 34a, 45a y 35a, respec-
tivamente, de modo que su comstruccién no se describe ni re

presenta, para mayor sencillez,

Ia salida del clreouito flip—flop 3% y la sa

"lida del circuito supresor de ruido 45b se aplica e un clr-

cuito AND 36a cuyo terminal de salida estd conectado a un
terminal de salida de sefial de control 37a, mientras que las
salidas del circuito flip-flop 35b y del circuito elimina-
dor de ruido 45a se aplican a un circuito AND 36b, cuyo ter
minal de salida estd conectado a un terminal de salida de
gefial de control 37b. ILa constante de tiempo (constante de
tiempo de descarge) de los circuitos detectores 34a y 34b

se elige relativamente corta para eliminar las componentes
de ruido por medio de los siguientes circultos supresores

de ruido 45a y 45b, respectivamente. ' '

Un circuito de reposicidn 48 consiste en wna
resistencia 50, wn condensador 51 de capecidad relativa-
mente importante y wn transistor 52, y sirve para reponer
los cirecuitos flip~flop 35a y 35b conjuntamente. Los termi-
nales de salida de los circuitos detectores 34a y 34b estdn
conectados conjuntamente con el circuito de reposicién 48 a
través de los diodos 49a y 49b, con las polaridades indica-
das en la figura. El punto de conexidn entre los diodos 49a
¥ 490 estd conectado a masa a través de 12 conexién en para

lelo de la resistencia 50 y del condensador 51 y estd coneg
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tado al electrodo de base del transistor 52 a través de una

resistencia. El electrodo colector del transistor 52 estd
conéctado al terminal de suministro de energia 26, pero su
electrodo emisor estd conectado a masa., El electrodo coleg
tor del transistor 52 situado en el circuito de reposicidn

48 estd conectado ademds al electrodo de emisor del trensig

tor 47a Que forma el circulto flip~flop 35 eon el otro tran

slstor 47b, y de la misma menera con el transistor (no re~

presentado) del circuito flip~flop 35b, respectivamente. En

"tgl caso la constante de tiempo de descarga del circuito de

reposicidn 48, determinada por la resistencia 50 y el conden
gsador 51, es bastante large en comparacidn con la de los
circultos detectores 34a y 34b.

Se describiréd ahora el funcionamiento del
modo de realizacién representado en la figura 6, haciendo
referencia a las figuras TA-TJ.

En primer lugar se describird el caso en el
gue se recibe la seflal ultrasdnica Fy que tiene la frecuen
cia £, y a continuacién la sefial ultraséni?a Py a la fre-
cuencia fzg segin se representa en la fisurae 7A. Cuando se
recibe le sefial ultrasdnica F1, ya que el filtro pasabanda
33a estd sintonizado sobre la frecuencia f,, el circulto dg
tector 34a produce una sefial de salida de nivel "1", segin
se indica en la figura TB. Ia constante de tiempo de des-
carga del circuito detector 34a se elige con wn valor corto,
de modo que los transistores 42 y 43 del circuito supresor
de ruido 45a realicen inmediatamente sus funciones de acti-
vaci én-desactivacidn de acuerdo con la existencia de la se-
fial de control remoto. -Por tanto, cuando se recibe la sefial

ultrasénica Fy, el transistor 43 se bloguea inmediatemente,
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pero el potencial del electrodo colector del transistor 43
aum@nta progresivamente, como ge representa en la figura 7TC,
en razén de la presencia de la resistencia 44R y del conden
gador 446, ¥y alcanza un nivel capaz de activar el transistor
4Ta del circuito flip—floﬁ 35a después de transcurrir el pe
riodo de tiempo predeterminado T,,. En este momento, el
transistor 52 del circulto de reposicidn 48 es energizado
por la sefial de control remoto y su potencial de colector

toma el nivel “O" gque se representa en la figura TJ, de modo

.que el circuito flip-flop 35a puede funciomar., Por congi-

gulente, el transistor 47a pasa a ser conductor y por tan-
i el potencial de colector del transistor 47b se mantiene

en el nivel "1" segin se representa en la figura 7D. Ya que
no se aplica ninguna sgefial al éircuito flip-flop 35b en es-
tas condiciones, su sefial de salida toma el nivel "Ov, y
por tanto la salida del terminal de salida 37b toma también
el nivel nOw,

A continuacidén, cuando ge recibe la sefial ul-
trasénica Fp, ya que el filtro pasabanda 33b estd sintoniza
do en la frecusncia f2, la salida del circuito detector 34b
toma el nivel "{" que se representa enila figura TE. Como
19 la

salida del circuito supresor de ruido 45b aumenta progresi-

en el caso de la recepcidn de la sefial ultrasénica P

vamente, segin se ve en la figura TF, después de recibir la
gefigl ultrasdnica Fyo Después de transcurrir el periodo de
tiempo predeterminado T, la salida del circuito £lip-flop
35b tomz el nivel "1" que se indica en la figura 7G. Por
tanto, durante el intervalo de tiempo en el cual la salida
del circuito £lip-flop 35 es "1 y 1a selide del cireuito

eliminador de ruido 45b es "14, ge obtiene en el terminal de

-
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salida de sefial de control 37a una sefial de salida "1" como
se ve en la figura TH. En este momento, ya que el transig-
toé 43 del circulto eliminador de ruido 4%a es conductor,
su potencial de colector pasa a ser "O' y la sallda que apa
rece en el terminal de salida de sefial de control 37b pasa

a ser un "O" cualquiera que sea el estado del circuito flip-

-flop 35b.

Cuendo cesa la recepcitn de las sefiales ultra

sénicas, el potencial de base del *ransistor 52 del circui-

%o de repogicidn 48 disminuye progresivamente de acuerdo

con la constante de tiempo de descarga determinada por la
registencia 50 y el condensador 51, segin se representa en
la figura 7I, y después de transcurrir un periodo de tiempo
predeterminado, el transistor 52 se bloguea. Por tanto, el
potencial de colector del transgistor 52 toma en valor "in
que se indica en la figura 7J y los circuitos flip-flop 35a
¥y 35b vuelven a su posicién de descanso. En resumen, cuan-
do se recibe en primer lugar la sefial wltrasdnica F, y a con
tinvacién la sefial ultrasbénica F,, se obtiene wna salida “qn
en el terminal de salida de sefial de control 3Ta solamente,
Por el contrario, cuando se recibe en primerAlugar la sefial
ultrasénica F, ¥ a continuacién la sefial wltrasénica Fq, se
obtiene la salida "1% solamente en el terminal de salida de
sefial de control 37b. En este caso el funcionamiento del
circuito es sustancialmente el mismo que el que se ha deg-
crito mds arriba, y por tanto se omite su descripcién para
mayor sencillez.

Ya que el transistor 52 del circuito de repo-
sicidn 48 se mantiene bloqueado cuando no se eplica ninguna

seflal, las salidas de los circuitos flip-flop 35a y 35b tie
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nen ambas el valor "O", y por cons*gulente las salidas que
aparecén en los terminales de salida de sefial de control 37a
¥ 37b tienen igualmente el valor "Ow,

En el modo de realizacién que se representa en
la figura 6,4se indica que la sefial de control es generada
cuendo la salida que aparece en el terminal de salida de se
fial de control 37a o 37b pasa a ser un "1V,

Con el modo de realizacién de la figura 6,
la falsa maniobra que podrfe ser producida por ruidos pueds
gser evitada disponiendo log circuitos supresores de ruido
45a y 45b, como en el caso del modo de realizacién'represeg
tado en la figura 3 ,

Adends, en el modo de realizacién de 1a figurs

6, se elige la constante de tiempo del circuito de reposi-

.cién,48 de modo que sea mds larga que la de los circultos

detectores 34a y 34b, de modo que incluso si se interrumpe
provigionalmente wma sefial de control remoto recibida por
medio de wna sefial ultrasénica reflejada por el medio am-
biente, que es una gefinl de control remoto normal, los cir-
cultos flip-flop no puadaﬁ volver a cero accidentalmente,

, . se observaré que los peritos en la materia
pueden realizar numerosas modificaciocnes y cambios sinfalg
jarse del espiritu ¥y del alcance de‘los conceptoé nuevaos
del invento. '

En resumen: Ia Patente &e Invencién que se so-

licita deberd recaer sobre las Reivindicaciones siguientes:

REIVINDICACICNES

1. Sistema de control remoto para controlar
a distancia un aparato en respuesta a una sefial de control

remoto que incluye una pluralided de componentes de frecuen
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cias Giferentes di%gue;taé;én o’ drden bféaéﬁ;;ﬁinado, inclu
yendo dicho sibtema: - "

a) unos medios para recibir la sefial de control
remoto que se le transmite;

b) un dispositive selector de frecuencias para se-
leccionar las componentes de frecuencias diferentes de dicha
sefial de control remoto recibida gque incluye las diferentes
frecuencias y para producir.una pluralidéd de sefales de sa-
lida elegidas que corresponden a dicha componente de frecuen
cias diferentes, respectivamente;

¢) un dispositivo para memorizar una de dichas se-
nales de salida elegida; ¥y

d) un dispositivo para activar una salida de dicho
dispositivo de memorizacidn en respuesta a la otra de dichas
seflales de salida elegidas.

2. Sistema de control remoto para controlar a dis

tancia un aparato, segin la reivindicacidn 1, caracterizado

porque dicho dispositivo receptor de control remoto incluye

ademds unos medios para hacer volver a cero dicho dispositi-
vo de memorizacidn en resbuesta a la supresidn de dicha sefial
de control remoto.

3., Sistema de control remoto seglin la reivindica-
cidén 1, caracterizado ademis porque comprende un dispoéitivo
memorizador adicional para memorizar dicha otra de las mencio
nadas sefiales de salida elegidas y un dispositive activader
adicional para activar una seilal de salida de dicho disposi-
tivo memorizador adicional en respuesta a la otra de dichas
sefiales de salida elegidas. |

4, BSistema de control remoto para controlar a dis

tancia un aparato segin la reivindicacidn 3, caracterizado
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dos -filtros pasabanda que tlenen'cada uno una frecuencia de
resonancia diferente, y dos circuitos detectores conectados
a dichos filtros pasabanda, respectivamente.

5. Sistema de control remoto para controlar a dis-
tancia un aparato, seghn la reivindicacidn 4, caracterizado
pbrque dicho receptor de control remoto incluye ademds un dis
positivo supresor de ruido para activar ambos dispositivos
de memorizacibén solamente cuando dicha sefial de control: remo-
to subsiste en-un periodo de tiempo predeterminado.

6.‘ Sistema de control remoto para controlar a distan
cia un aparato, segln la reivindicacién 5, caracterizado por-
que se elige la constante de tiempo'de dicho dispositivo su~
pfesor de ruido de manera que sea mds larga que la constante
de tiempo de dicho circuito detector.

7. Sistema de control remoto para controlar a distan
cia un aparato, segin la reivindicacidn 4, caracterizado por-
que dicho dispositivo recepbtor de control remoto incluye ademis

unos medios para hacer volver a cero ambos dispositivos de me-~

morizacidn, conjuntamente,. en respuesta a la desaparicidn de

dicha seflal de control remoto.

8. ©Sistema de control remoto para controlar a distan
cia ﬁn apérato,‘segﬁn la reivindicacidén 7, caracterizado por-
que se elige la constante de tiempo de dicho dispositivo de
reposicidén de manera que sea mis larga que la constante de
tiempo de dicho circuito detector.

9. Se reivindica por Gltimo como ohlpto sobre el que
ha de fecaer la Patente de Invencidn que se solicita: SISTEMA

DE GCONTROL REMOTO.
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'.rodo coni‘ormeltx 1(19 g rlto Yy relv:.ndlcado en la

presente memoria descrn.ptlva que consta de veintitres péginas

mecanografiadas y dibujos que se acompafian.

Madrid, 11 octubre de 1.973.
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